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Аннотация:  

Исследована микроструктура и состав нанопроводов из антимонида 

индия, сформированных методом электрохимического осаждения в 

пористые матрицы анодного оксида алюминия. Определены 

условия синтеза равномерных массивов нанопроводов и 

установлены зависимости состава структур от электрических 

режимов формирования. 
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